
специальная 

дисциплина 

(результат)

иностранный 

язык 

(результат)

Сумма баллов 

за ИД

Сумма баллов 

за ВИ

Сумма 

конкурсных 

баллов 

13278 28787 3684761

1.3.8. Физика 

конденсированного 

состояния

1 да да да 1 8 8 10 16 26
включен в 

приказ о 

зачислении

ИД - индивидуальные достижения; ВИ - вступительные испытания

нет заявлений

Конкурсная группа: 1.3. Физические науки; основные бюждетные места

Конкурсная группа: 1.3.8. Физика конденсированного состояния; целевая квота

нет заявлений

Конкурсная группа: 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств; целевая квота

нет заявлений

Конкурсная группа: 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств; основные бюждетные места

научная специальность

уникальный 

идентификатор 

поступающего 

(ЕПГУ)

уникальный 

идентификатор 

поступающего, 

присвоенный 

организацией

id конкурса статус

наличие 

согласия на 

зачисление 

(да/нет)

Конкурсные списки абитуриентов, подавших заявление на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института физики микроструктур РАН - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук»

конкурсные баллы

ранг 

заявления 

высший 

проходной 

приоритет 

(да/нет)

основной 

высший 

приоритет 

(да/нет)

приоритет 

зачисления


